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* Заpубежный аналог – ESG 7812P ф.« SGL » 
* Изготавливается в коpпусе КТ-28 (ТО-220). 
 

 ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ  РЕЖИМЫ  ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Параметры Обозначе-
ние 

Единицы 
измере-

ния 

Предельные 
значения 

Вхoдное напpяжение Ui  В 35 
Выходной ток при рассеи-
ваемой мощности на корпусе  
Рtot < = Ptot maх 

Io  maх А 0.7* 
0.3** 

Рассеиваемая мощность  Ptot maх Вт 8.0* 
4.0** 

 
*   Ткорп. = -45…+70 °C 
**  Ткорп. = +100 °C 

 
ОСНОВНЫЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ (Токр.=25°C ) 
 

Наименование параметра, Обозна- Ед.  

режим измерения чение изм. Min Мax 
Выходное напpяжение, 
Ui=15-35B,  Io=-10 мA 
Сi=2.2 мкФ, Сo=-1.0мкФ 

 
Uo 

 
В 

 
11.64 

 
12.36 

Коэффициент нестабильности по на-
пряжению 
Ui = 15-35B, Сi = 2.2 мкФ 
Io = -10 мА,  Со = 1.0 мкФ 

 
Кui 

 
%/В 

  
0.05 

Температурный коэффициент неста-
бильности выходного напряжения 
Ui = 15-35B, Сi = 2.2 мкФ 
Io = -10 мА,  Со = 1.0 мкФ 

α uo  
%/В 

  
0.02 

Коэффициент нестабильности по току 
Ui = 20-35B, Сi = 2.2 мкФ 
Io = -0.7  А,  Со = 1.0 мкФ 

Кio %/А  1.33 
 

Ток потребления  
Ui=15-35В,  Сi =2.2 мкФ, Со = 1.0 мкФ 

Iсс мА  10 
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